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BORGHESE-FARANDA

CIRCOLARE N. 27

AL CANDIDATO FANA SAMUEL
Al DOCENTI DELLE CLASSI Il A EE
AL DSGA

ALL’ALBO

Oggetto: Variazione calendario esami integrativi di ammissione alla classe IV Elettrotecnica ed elettronica
alunno FANA SAMUEL.

Si comunica che a partire da lunedi 24/09/2018, presso la sede di via Mons. Ficarra 10, si svolgeranno gli
esami di idoneita per 'ammissione alla classe IV Elettrotecnica ed elettronica dell’alunno FANA SAMUEL.

IL candidato FANA SAMUEL dovra sostenere gli esami su tutte le materie della classe terza ITT
Elettrotecnica ed Elettronica.
Gli esami si svolgeranno nelle ore e coi docenti di seguito indicati:

Giorno Ora Disciplina Docenti

14,00-16,00 |Prova scritta di Italiano
Lunedi : . I .
24/09/2018 16,00-17,00 | Prova scritta di Inglese Aragona-Foti-Ricchetti

17,00-18,30 | Prova scritta di Matematica

Martedi 14,00-15,30 | Prova scritta di Sistemi
25/09/2018 | 15 ,30-17,00 | Prova scritta di Elettrotecnica

Oliva-La Naia-Zappia

14,00-15,00 | Correzioni
Giovedi : Tutti i docenti del consiglio di
27/09/2018 | +>:00-17.00 | Orali classe della IIl A EE

17,00 Scrutini

Patti, 22/09/2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Francesca Buta)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa Ex art. 3, comma 2, D.Igs 39/93



